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Wynalazek niniejszy dotyczy sposobu
umieszczania napiséw na filmach, zwla-
szcza w zastosowaniu do filméw dzwigko-
wych.

Do umieszczania tekstu na filmach
dzwiekowych stosowano dotychczas rézine
sposoby. Stosowany poczatkowo sposéb po-
legal na wsuwaniu paskéw z napisami nie-
zaleznie od obrazéw. Sposéb ten posiadatl
jednakze wielkie wady, poniewaz tatwo po-
wodowal nieprawidlowosci przy odtwarza-
niu dzwigkéw albo przeszkadzal zsynchro-
nizowaniu filmu z oddzielnym aparatem,
odtwarzajacym dzwigki. Wskutek tego tez

pézniej dokopjowywano zwyklym sposo-
bem fotograficznym obrazy z napisami do
filmu. Sposéb ten jest jednak bardzo
zmudny i wymaga kilku réznych proceséow
kopjowania.

Aby uniknaé wad obu powyzszych spo-
sobéw, postepowano ostatnio w ten sposéb,
ze film w miejscach, w ktérych ma byé
wprowadzony tekst, zwilzano o tyle, ze
blonka filmu stawala si¢ plastyczna, po-
czem umieszczano napis na blonce filmu
zapomoca klisz lub rytéw, ktore przyciska-
no do filmu. Warstwa zelatyny w filmie
byla odciskana przytem mabok, wobec cze-
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go napis tworzyly zaglebienia w zelatynie.
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wady, miedzy innemi te, ze w powstalych
zaglebientach latwo zbiera sie podczas u-
zywania filmu pyl, olej i podobne substan-
cje. Poza tem napis taki jest stabo widocz-
ny, gdy tlo jest bardzo jasne. Wreszcie
sposéb ten posiada te istotng wade, ze mo-
ie byé stosowany tylko do filméw, ktérych
warstwa zelatyny moze byé zmiekczona,
natomiast nie moze byé stosowany, gdy
warstwa zelatyny filmu jest utwardzona,
co obecnie spotyka sie coraz czesciej.

Sposéb wedlug wynalazku polega na
tem, ze tekst zostaje wytworzony na fil-
mie przez wytrawienie lub utlenienie sre-
bra w warstwie, po pokryciu warstwa o-
chronng tej czesci filmu, ktéra nie ma ulec
wytrawieniu lub utlenieniu.

Naprzyktad, film na calej swej dlugo-
$ci przesuwa si¢ poczatkowo przez kapiel
lub smaruje si¢ warstwa ochronna, np. la-
kierem, farbami ttustemi i podobnemi sub-
stancjami. Nastepnie wtlacza sie napis w
warstwe ochronna zapomoca rytéw lub
klisz w ten sposoéb, ze warstwe ochronna u-
suwa si¢ lub wytlacza nabok, przyczem
warstwa filmu zostaje w tych miejscach
obnazona. W dalszym ciagu film moze byé¢
traktowany ciecza wytrawiajaca lub posia-
dajaca zdolnoéé utleniania srebra w war-
stwie filmu w ten sposéb, ze film w tych
miejscach i punktach, w ktérych byt wtto-
czony ryt, uzyskuje odcien, réznigcy sie od
odcienia pozostalej czgsci filmu. Gdy po-
zgdane jest silniejsze podkreslenie liter, u-
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mieszczonych na filmie, mozna to osiagnaé
przez barwienie liter. Jako materjal do
wytwarzania warstwy ochronnej moga byé
stosowane rézne substancje. Usuwanie war-
stwy po wykoniczeniu filmu nie jest ko-
nieczne, jednak w razie potrzeby warstwe
ochronng mozna usunaé po wprowadzeniu
tekstu.

Zastrzezenia patentowe.

1. Sposéb sporzadzania tekstu na fil-
mach, znamienny tem, ze powierzchnie fil-
mu z wyjatkiem linij tekstu pokrywa sie
warstwa ochronng, poczem poddaje sie tra-
wieniu lub utlenieniu w celu usuniecia osa-
du srebrowego.

2. Sposéb wedlug zastrz. 1, znamien- .
ny tem, Ze powierzchnig filmu w catosci po-
krywa si¢ warstwa ochronna, np. lakierem,
farba ‘tlusta, poczem z miejsc, w ktorych
ma si¢ znajdowaé tekst, warstwe ochronna
usuwa si¢ lub odttacza nabok zapomoca
klisz lub rytéw.

3. Sposéb wedlug zastrz. 1 i 2, zna-
mienny tem, Ze wytrawiony tekst poddaje
sie barwieniu lub tonowaniu.

4. Sposob wedlug zastrz. 1 — 3, zna-
mienny tem, ze warstwe ochronng usuwa
si¢ z powierzchni filmu po wprowadzeniu
tekstu.

Oscar Ertnaes.
Aage Holt-Seeland.
Zastepca: Inz. M. Brokman,

rzecznik patentowy.
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